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SWW 1156-213

Tranzystor krzemowy epiplanarny malej mocy wielkiej Napigcie przebicia
czestotliwosei. kolektor-baza
Jest przeznaczony do stosowania w stopniach wyjscio- ’ przy Iz =0,
wych wzmacniaczy posredniej czestotliwoéei wizji odbior- Ucs = 10 pA ’ UsrycBo 40 — v
nik6éw telewizyjnych. Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ig =0,
Ic = TmA U(BR)cEo 25— v
o . ‘ Napiecie przebicia
mox 75 . emiter-baza '
marZ3 e, przy Ie = 0,

Iz = 10 pA " Umryeso 4 — v
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X 2 I \ - nienia prgdowego
g 3 max 128 \ max|125" \Q przy Ic = TmA,
& )é Ucg=10V hyg 40 —_ —
Ve 02 S przy Ic = 20 mA,
HE-0,03 Ucg =2V haie : 15 . —

Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem

L przy Ic = TmA, ‘
;’i J8-y 554' ‘254!Z Ucg =10V Uss — 09 V
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Tranzystor w obudowie plastykowej TM1(CE36)
przy tamp = 298 K
(25°C) . min. typ. maks.
Czestotliwo§é graniczna
przy Ic = TmA,

. DANE TECHNICZNE Uce=10V,
. e f =100 MHz fa 350 550 — MHz
) ‘ Pojemno$§é sprzezenia
Wartosci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych zwrotnego ’
przy Ic = 1 mA, .
Napiecie kolektor- ' Ucg =10V, f =1 MHz Cypes — 032 035 pF
-baza . Ucs 40 \'4 Stala czasowa sprze- .
Napiecie kolektor- : . zenia zwrotnego
-emiter Ucro 25 v przy Ic = TmA,
Napiecie emiter-baza  Ugso 4 \"2 Ucg =10V, p
Prad kolektora ~ Ic 25 mA f = 50 MHz ey Cc  —  — 10 ps
Prad bazy Ip 2 mA Konduktancja .
Moc catkowita Piot 250 ' mwW wejSciowa o
Temperatura zlacza t; 398 K przy Ic = TmaA,
(125 °C) Uceg =10V,
Zakres temperatury . f = 35 MHz Jite — 4 — mS
skladowania tstg 208...398 K Admitancja przeno-
(—65...+125 °C) szenia w przéd
przy Ic = TmA,
Parametry statyczne Uce =10V, v
: ’ - . f = 35 MHz Yl — 170 — mS
przy tamo = 298 K : S Konduktancja o
(25°C) min. maks. wyjsciowa
Prad zerowy kolektor- . przy Ic = 7 mA,
-baza Ucg=10V, .
przy Ucpy =10V Icpy — 100 " nA f =35 MHz Jase —_ 80 — ns

16 Elemenly polprzewodnikcwe
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Charakterystyka wyijsciowa Ic = f (Uce); Is

Zalezno§é temperaturowa mocy strat Piot = f (tamv)
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Zalezno$é napiecia kolektor-emiter od stosunku im-

pedancji bazy i emitera Ucgr = f (Zs )
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Zaleizno$¢ statycznego wspblczynnika wzmocnienia
pradowego od pradu kolektora hgs = f(Ic)
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Zaleznoéé admitancji przejsciowej w przéd od pra- Zalezno§é admitancji wyjsciowej od pradu kolekto-

du kolektora Yael; @ae = f (Ic) ra Gese; Cope = f (Ic)




